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Absolute Maximum Ratings  TC = 25 oC unless otherwise noted. 

Thermal Characteristics

Symbol Parameter FFSP3065A Unit

VRRM Peak Repetitive Reverse Voltage 650 V

EAS Single Pulse Avalanche Energy                                                            (Note 1) 180 mJ

IF Continuous Rectified Forward Current   @ TC < 148 oC                       30 A

IF, Max Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
TC = 25 oC, 10 s 1125 A

TC = 150 oC, 10 s 1040 A

IF,SM Non-Repetitive Forward Surge Current                                                                                    Half-Sine Pulse, tp = 8.3 ms 150 A

IF,RM Repetitive Forward Surge Current Half-Sine Pulse, tp = 8.3 ms 75 A

Ptot Power Dissipation
TC = 25 oC 240 W

TC = 150 oC 40 W

TJ, TSTG Operating and Storage Temperature Range -55 to +175 oC

Symbol Parameter FFSP3065A Unit

RJC Thermal Resistance, Junction to Case, Max.                                      0.62 oC/W

FFSP3065A                                
Silicon Carbide Schottky Diode
650 V, 30 A

Features
• Max Junction Temperature 175 oC

• Avalanche Rated 180 mJ

• High Surge Current Capacity

• Positive Temperature Coefficient

• Ease of Paralleling

• No Reverse Recovery / No Forward Recovery 

Applications
• General Purpose

• SMPS, Solar Inverter, UPS 

• Power Switching Circuits 

Description
SiC Schottky Diode has no switching loss, provides improved
system efficiency against Si diodes by utilizing new
semiconductor material - Silicon Carbide, enables higher
operating frequency, and helps increasing power density and
reduction of system size/cost. Its high reliability ensures robust
operation during surge or over-voltage conditions
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Package Marking and Ordering Information

Electrical Characteristics TC = 25 oC unless otherwise noted. 

Typical Characteristics TJ = 25 °C unless otherwise noted.

               Figure 1. Forward Characteristics                          Figure 2. Reverse Characteristics

                    Figure 3. Current Derating                                             Figure 4. Power Derating 

Part Number Top Mark Package Packing Method Reel Size Tape Width Quantity

FFSP3065A FFSP3065A TO-220-2L Tube N/A N/A 50 units

Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit

VF Forward Voltage

IF = 30 A, TC = 25 oC - 1.50 1.75

VIF = 30 A, TC = 125 oC - 1.60 2.0

IF = 30 A, TC = 175 oC - 1.72 2.4

IR Reverse Current

VR = 650 V, TC = 25 oC - - 200

AVR = 650 V, TC = 125 oC - - 400

VR = 650 V, TC = 175 oC - - 600

QC Total Capacitive Charge V = 400 V - 100 - nC

C Total Capacitance

VR = 1 V, f = 100 kHz - 1705 -

pFVR = 200 V, f = 100 kHz - 180 -

VR = 400 V, f = 100 kHz - 130 -

100 200 300 400 500 600
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Notes:
1: EAS of 180 mJ  is based on starting TJ = 25 °C, L = 0.5 mH, IAS = 27 A, V = 50 V.
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Typical Characteristics TJ = 25 °C unless otherwise noted.

Figure 5. Capacitive Charge vs. Reverse Voltage          Figure 6. Capacitance vs. Reverse Voltage

        Figure 7. Capacitance Stored Energy                                                             

Figure 8. Junction-to-Case Transient Thermal Response Curve
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ZJC(t) = r(t) x RJC
RJC = 0.62 oC/W

Duty Cycle, D = t1 / t2

Peak TJ = PDM x ZJC(t) + TC
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Test Circuit and Waveforms

                                            

Figure 9. Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveform

L = 0.5mH
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NOTES:

  A. PACKAGE REFERENCE: JEDEC TO220,ISSUE K, 
       VARIATION AC,DATED APRIL 2002.
  B. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
  C. DIMENSION AND TOLERANCE AS PER ASME     

Y14.5-2009.
  D. DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF BURRS,

 MOLD FLASH AND TIE BAR PROTRUSIONS.
  E. DRAWING FILE NAME: TO220A02REV5
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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